INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
IT[ al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa
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DYREKTOR I RADA NAUKOWA

INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

uprzejmie zawiadamiaja, ze

18 marca 2016 roku o godzinie 11:00

w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46 bud. VI, pokdj 120 (I pigtro) odbedzie si¢

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ,
ktdrej autorem jest

mgr inz. Krzysztof Piskorski

Tytut rozprawy: ,,OQpracowanie fotoelektrycznych metod okreslania
rozkladow lokalnych wartosci parametrow elektrycznych struktur
MOS w plaszczyznie powierzchni bramki”

Promotor: dr hab. inz. Henryk PRZEWLOCKI - Instytut Technologii Elektronowe;j
Recenzenci: prof. dr hab. inz. Andrzej JAKUBOWSKI - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inz. Wiestaw MARCINIAK - Instytut Technologii Materiatéw
Elektronicznych

RONOWEJ

NW INSTYTUT TEGHME “1% ELE

Drnf dr hah in? Anna Nska
1ol 0. ' -

Z rozprawa mozna zapozna¢ si¢ w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami takze na stronie:
http://www.ite.waw.pl/pl/przewody_doktorskie.php
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